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Doppelseitig bedruckt!

] Bs - Dicke: ~13 mm
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¢ Bestickung:
w2 Widerstande: '
R130418,26,30,31 51 K& 05W 5%
R15 Poti 5KSL. 02W. lin.
ﬁL R16.17, 23,24 47 K. 05W. 5%
R?21,2227,29.33,34 39 KQ  05W. 5%
R 37, 39, 36 KQ.  05W. 5%
R19.20, 25,28 264 KQ.  05W. 5%
R 32 33KQ.  05W. 5%
R 35.36,40,42 8202. 05W. 5%
R&41,43 10 K. 05W. 5%
@ R 38 43KQ. 05W. 5%
Kondensa toren:
CLbL+4S 400pF 125V. 5%
C 46+ 47 4O00pE 125V 5%
C5 +92 250pF 125V 5%
C4B+4S 500pF 125V 5%
C50+ 53 1600pE  125V.  5°%
C54- 59 S0uF 30/ 35V
Dioden :
D1—10 OA9
D11+12 S3236 G
Transistoren:
T60-63 2N395Z T
T64-67 2N 3957 V.
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Dieses Blatt ist unser Eigentum. Jede Vervielfditigung, Verweriung oder Mitfeilung an driite Personen ist
strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechisgesetz, Geseiz gegen den uniauteren Wettbewerb B. G. B.)

+|solierscheiben

zul. Abw. fir MaBe
ohne Toleranzangabe Z U S E K.-G'
nach IT 13 Ts 632
Bezeichnung: .. Gezeichnet |77 6 | b
LESEVERSTARKER |-
praft
MaBstab: Werkstoff: - Vorrichtungs Nr.: Z.Nr.:
P I 1771970000100
Oberflachenbehandlung: { Lehren Nr.:
Andarunnan PaBmaBl AbmaB '




